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Mettl un Mostet
nel data center

Un dispositivo sviluppato da Fairchild Semiconductor
consente di ridurre ulteriormente consumi
di energia e ingombri sulle schede elettroniche

solo all’inizio.
«Fairchild Semi-
conductor — con-
clude Speed — sta
sviluppando di
continuo nuovi
Mosfet di poten-
za e tecnologie
Igbt nelle proprie
fabbriche, per ri-
durre ulterior-
mente le perdite
di switching e






